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PT-1300:
Fototransistor

Descripcion: Los fototransistores combinan en un mismo
dispositivo la deteccion de luz y la ganancia. Su
construccion es similar a la de los transistores
convencionales, excepto que la superficie superior se
expone a la luz a través de una ventana o lente.

Especificaciones:
* Polaridad: NPN
 Fototransistor

« Alta sensiblidad a la luz
« Encapsulado: TO-18

« 3 pines
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